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 چکیده

در این پژوهش ترانزسیتور غیر پیوندی دارای سه فلز گیت با استفاده از نرم افزار سیلواکو شبیه سازی شده و 

 و روش هاییاست.  ترانزیستورهامورد بررسی قرار گرفته است. ولتاژ آستانه یکی از پارامترهای مهم در این 

برای بهبود ولتاژ آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با تغییر تابع کار اثر آن بر روی ولتاژ آستانه 

کاهش داده نزدیک سورس  ماده ماده با تابع کار بالاتر دروسط و تابع کارمورد بررسی قرار گرفت. در این روش 

. کاهش تابع کار ماده نزدیک به سورس، باعث کاهش پهنای سد می گردید، که باعث بهبود ولتاژ آستانه شد

شود و جریان افزاره را بهبود می دهد. در مرحله بعد تغییر طول نسبی سه ناحیه فلزی گیت مورد بررسی قرار 

کاهش یافت بررسی نشان داد که گرفت و اثر آن روی ولتاژ آستانه بررسی شد. در ابتدا طول فلز گیت وسط 

در این حالت ولتاژ آستانه بالاتر رفته و نتیجه مطلوبی به دست نیامد. در مرحله بعد طول فلز گیت وسط 

 افزایش داده شد. در این حالت ولتاژ آستانه بهبود یافت.
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